
摘要

摘 要

本论文是作者在华为公司实习期间，根据公司拟定的工作内容，结合学校及

指导老师的要求，依据所从事的实际工作内容来撰写完成的。

现代无线通讯技术给我们的日常生活和经济发展带来了翻天覆地的变化。

功率放大器是无线通讯系统中最重要的模块之一，随着无线通讯技术的快速

发展，对功率放大器的性能也随之提出了越来越高的要求。在功率放大器的众多

指标中，饱和输出功率、效率以及线性最为射频工程师所关注，提高这些指标的

性能，始终是射频工程师孜孜追求的目标。

Dohcrty功放技术即是众多提高功放效率技术中的一种。因为其由两个功率管

组成，所以这种技术同时也可以提高功放的饱和输出功率，再结合数字预失真

(DPD)技术用于提高线性，使得该技术拥有明显的优势，成为当前功放技术的

主流。世界范围内的很多大型通信设备制造商，诸如爱立信、诺基亚一西门子、阿

尔卡特一朗讯、高通、华为、中兴等，其基站产品中都不ff_．Dohcrty功放的身影。

作者在华为公司从事Dohcrty功放研究和设计的工作过程中，发现这种技术存

在两个方面的缺陷，这两种缺陷对功放的饱和输出功率和效率均有不同程度的影

响，为了改善该缺陷，业界提出了改进型Dohcrty功放结构⋯A．Doherty(即非对
称Doherty)功放，A．Dohcrty功放大体有四种实现方式，为了验i正A-Dohcrty功放

的实际性能，笔者取其中的两种形式相结合，实现了～种新型A-Dohcrty功放，按

照如下指标要求设计并加工出若干块功放单板，经过反复调试，使其性能达到最

优，并与传统对称Doherty功放(相对于A-Dohcrty功放而言)加以对比。实践证

NA-DohertyZJ3放完全可以达到预期目标，在线性没有明显恶化的情况下，较大幅

度的提高了功放效率，具有明显优于传统对称Doherty功放的性能。

在整个课题的实施过程中，作者的主要工作有：

1． 指出传统对称Doherty功放存在的两点不足，

2．提出A．Doherty功放的一种新的实现形式，

3． 按照指标要求选择器件并设计A-Dohcrty功放，

4． 对A-Doherty功放进行ADS仿真，在理论上加以验证，

5．设计、加工A-Dohcrty功放单板，并进行调试，测试其性能，
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6． 把A-Dohcrty功放单板测量结果与传统对称Dohcvty功放单板测量结果以及

A-Dohcrty：rJJ放仿真结果分别进行比较，并对实测结果以及比较结果加以分析。

关键词：Dohcrty功放，A-Dohcrty功放，线性，效率，饱和输出功率
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ABSTRACT

ABSTRACT

During the practicum period in Huawci，according to the company's work to

develop the content of the school and the guidance of the teacher's request，based Oil

the actual work mvdved the authort completed this paper．

Modem wireless communication technology to our daily lives and economic

development has undergone enonllou$changes．

Power amplifiers in communication svstelns Rl"e也e most important olle of the

modules，wireless communication technology with the rapid devdopment of power
amplifier performance have also put forward more and more demands．Power amplifier
at the many indicators，the saturation output power,efficiency and linearity of RF

engineers the most attention，improve the performance of these indicators is always RF

Engineer diligently pursue．

Doherty amplifier is one of the many technologies that improve efficiency power

amplifier technologies．Because of its power from two tubes，SO this technology Can

also improve the saturation output power amplifier combined with digital

pre．distortion(DPD)technology to improve linearity,making the technology has a

clear advantage，has become the amplifier technology mainstream．A lot of worldwide

large．scale manufacturers of communications equipment,such as Ericsson，Nol<ia—

Siemens，Alcatel-Lucent，Qualcomm，Huawei，ZTE，etc．，and its base station products

that are there is no lack ofDoherty amplifier figure．
The author engaged in Doherty power amplifier research and design work of the

course and found that both the technology gaps exist，these two shortcomings of the

power amplifier saturation output power and efficiency of the impact of varying

degrees，in order to improve its performance，response to the question of its existence，

the industry put forward a modified Doherty amplifier structure—A-Doherty(that is，

non．symmetrical Doherty)amplifier,A—Doherty amplifier has four implementation
methods in order to verify A-Doherty amplifier's actual performance，I take four

A-Doherty amplifier in combination of two forms，a new implementation of A-Dohcrty
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ABSTRACT

amplifier,in accordance with the requirements of the following indicators to design

and processing of the block out certain types of re．active Fang SBC，through repeated

testing，optimization，SO that to achieve optimal performance with traditional

symmetrical Doherty amplifier(as opposed to A—Doherty amplifier in terms oO be

compared．Practice has proved that A-Doherty amplifier can be achieved the desired

objective，with obviously superior to the traditional symmetrical Doherty amplifier

performance．

At the whole issue ofthe implementation process，the authors main job there is：

1．Po硫ed out that the traditional symmetrical Doherty amplifier existence less than two

points．

2．A-Doherty amplifier made of a FleW form of implementation．
3．The indicator device in accordance、撕Ⅱl the selection and design A-Doherty

amplifier．

4．0fA-Doherty amplifier for ADS simulation,in theory,be validated．

5．Design processing A-Doherty amplifier veneer and debugging，testing its performance．

6．Put A-Doherty amplifier PCB measurement results with the traditional symmetrical

Doherty amplifier PCB measurement results，as well as A-Doherty amplifier

separately to compare simulation results and measured results，as well as the results

ofthe comparison analysis．

Key words：Doherty amplifier,A-Doherty amplifier,Efficiency,Linear,Saturation

output power
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第一章绪论

1．1功率放大器概述

第一章绪论

在无线通信系统的发射模块中，功率放大器用于发射机的末级，见图1．1。

其作用是将高频已调波信号进行功率放大，以满足发送功率的要求，然后经过天

线将其辐射到空间，保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平，并

且不干扰相邻信道的通信。
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乱
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图1-1功放在无线通信收发系统中所处的位置111

功率放大器是通信系统中发送部分的重要组件，为了适应大批量商用，对基

站功率放大器提出了如下的要求：可靠性高，这往往是系统的瓶颈：效率高，常

常占据基站整机功耗的很大比例；线性度好，为了避免失真，基站越来越多采用

线性功放；成本低，往往占基站成本很大一部分比例；体积小，一般占据系统较

大部分；可维护性强，许多是独立模块，有监控保护功能：易生产，尽量降低装

配调试难度。由于无线带宽异常紧张，各种新技术要求在很窄的频段内传送尽量

多的数据，就必须有复杂的调制方式，因此对功率放大模块的线性度提出很高的

要求，在大多数现代的调制技术如WCDMA中，都运用了非恒包络调制方式，并

且峰值和平均值相差较大，为了满足线性度的要求，往往采用一定功率回退的方

法来达到线性度的提升，随着功率的回退，放大器的效率就会大大的降低，射频

功率放大器的线性化和高效率之间是相互矛盾的f2删，而这两个指标又是射频功率
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放大器中最为人们关注的焦点，且因为射频功率放大器在整个基站设备中的重要

地位，导致关于射频功率放大器的研究成为业界的热点，得到越来越广泛的研究

和重视。

1．2功率放大器主要技术指标

1．2．1功率放大器的工作频率范围

放大器的工作带宽是指功率放大器满足各级指标的工作频率范围。放大器的

实际工作频率范围可能会大于定义的工作带宽。按其工作频带的宽窄划分为窄带

高频功率放大器和宽带高频功率放大器两种，窄带高频功率放大器通常以具有选

频滤波作用的选频电路作为输出回路，故又称为调谐功率放大器或谐振功率放大

器；宽带高频功率放大器的输出电路则是传输线变压器或其他宽带匹配电路，因

此又称为非调谐功率放大器【4J。

本文中设计到的功率放大器应用于无线通信系统中WCDMA基站，工作频率

范围为2110Ⅻz一2170Ⅻz。

1．2．2功率放大器的增益

功率放大器的增益代表了放大器对输入信号的放大能力，

其表达式为‘卯： G-10怕g搿(扭)或
G(aS)=输出功率(dBm)一输入功率(dBm)

1．2．3功率放大器的增益平坦度

一般用G来表示。

它定义为放大信号输出幅度随频率的变化量。它用于工作频率范围内最大输

出幅度与最小幅度(用dB单位)差值表示。该差值即是用dB表示的放大器输出幅度

随频率变化的峰一峰值。例如，要求带内波动小于等于0．3dB时，可表示为△G

≤0．3dB应指出，该指标不计入幅度随温度的变化量。当放大器件确定后，放大

器幅频特性主要决定因素是输入、输出、级间匹配特性。定义为：

2
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AG=G一(riB)-‰(棚) (1．2)

其中‰和G血为功放在工作频率范围内的最大增益和最小增益。如图1-2
●or—一
所不：

J
G懈≤二悉二2 △GQ t

又 {1

图1．2功率放大器的增益平坦度

1．2．4功率放大器的线性

线性是功率放大器的一项重要指标。功放大部分时间工作在大信号状态下，

且功率管对原始信号进行的放大是非线性的。衡量非线性的参数有交调失真、互

调失真、谐波失真、幅度失真、相位失真等。其中影响最严重的是三阶交调失真。

在通信系统中最常用“临近信道功率比"(Adjacent Channel Power Ratio，简称

’ACPR”)来衡量功率放大器的非线性程度。

1．2．5功率放大器的效率

功率放大器的效率是指功放管将直流功率转换成射频功率的效率。它有两种

表示形式：漏极效率刁和功率附加效率PAE。

其中，漏极效率定义为输出的射频功率与所消耗的直流功率的比。

叩=蔫篙勰灿。％ m3，1

消耗的直流功率(∥)⋯一
⋯。

功率附加效率定义为输出射频功率减去输入的射频功率，然后再除以消耗的

3
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直流功率，功率附加效率更能体显功放管的功率转换能力。

PAE=塑些墅塑萼童：；兰!三挚全塾塑塑奎』竺!×100％ (1_4)=一XIUU’7’o ～l·-‘t J

消耗的直流功率(形)
⋯⋯” ‘‘～

1．2．6功率放大器的饱和输出功率

饱和输出功率即功放管的最大输出功率。

当输入功率较低时，输出功率和输入功率成线性比例关系。然而，当输入功

率超过一定的量值之后，晶体管的增益开始下降，最终结果是输出功率达到饱和。

当放大器的增益偏离线性范围，比其小信号增益低ldB时，此点就被成为ldB压

缩点，对于功放通常取ldB压缩输出点。同理可以定义3dB压缩点，如图1．3所

示。工程上习惯将3dB压缩点作为功放的饱和输出功率。

图1．3 P1曲压缩点、P3衄压缩点示意图

1．3功率放大器的工作状态分类

功率放大器根据工作状态可分为A类，AB类，B类，C类，D类，E类，F

类功放。在功率放大器的运用中，工作状态的确定跟放大器的非线性和效率有着

密切关系，在本文A-Doherty功率放大器设计中主要涉及到A类、AB类、B类

和C类功放。如图1_4所示，下面就对这四种工作状态结合LDMOS管作一简单

4
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介绍。

，、

零
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图l-4功率管工作导通角与效率之间的关系

1．3．1 A类功率放大器

在A类工作状态下，功放管总是工作在放大区，此种情况下，功率管的输入

信号整个周期都是导通的(放大区)，或即导通角为360度。如图卜5所示，直流

偏置点一般设置在截至点和饱和点中点附近，A类放大器和其他类型的放大器相

比能够提供最佳的线性度，但缺点是效率较低。

图1-5 A类功放负载线和输出电流、电压波形[6】
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1．3．2 B类功率放大器

图I-6推挽形式场效应管B类功率放大器【6】

在B类工作状态下，功放只有半个周期工作在放大区(导通)，另外半周期截

至，即导通角为180度，B类功放在静态时电源不消耗功率，因此效率较A类放

大器大大提高，理论上可达到78．5％。在B类工作状态下，直流偏置点设置在截

至点上。B类放大器一般都做成推挽形式，两个半波在负载上合称为一个正弦波，

所以仍视为线性放大器。但由于P型双极型晶体管一般不易作成高速，因此在射

频段常采用如图1．6所示的两只N沟场效应管构成的B类功率放大器电路。

1．3．3 AB类功率放大器

B类功放的效率虽然高于A类功放，但非线性失真却比A类功放大，尤其是

输入信号较小时，B类功放的非线性失真严重，这是因为导通电压所致的交越失

真，为了解决这一问题，可将功放管设置一定的放大偏置，使功放管工作时导通

时间在半个周期以上(导通角大于180度)，如图1．7所示，此类功放称之为AB

类功放，AB类功放失真小于B类功放，效率小于B类功放。

图1．7 AB类功率放大器【6】
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1．3．4 C类功率放大器

功率放大器的导通时间小于半周期的功放管称为C类功放，在此中放大器中，

导通角小于180度，虽然C类放大器在四类放大器中非线性失真是最严重的，但

是其效率最高，在射频电路中结合选频电路也得到了广泛的应用。如图卜8所示

∽， 7
扣一
II‘

l、、
佃／；．
● i％：一
奄少y二耳
’’、

‘～、

‰

叫，)

图1．8 C类功放集电极电流f6】

在本文中提到的Dohcrty以及A—Doherty功放技术中，主要涉及到AB类和C

类两种工作模式。

1．4提高功放效率的几种技术

前面已经提到过，效率是功放设计工程师从事功放设计时最关注的指标之一，

因此追求更高的效率可以说是工程师们“永恒的追求"。当前业界用于调高放大器

效率的技术主要包括，Kahn包络分离和恢复技术，包络跟踪(ET)技术，LINC

技术以及Doherty技术等。下面就前几种提高效率技术的基本原理作一简单描述，

Doherty功放技术将在接下来的章节中作更详细透彻的阐述。

1．4．1 Kahn包络分离和恢复技术

Kahn包络分离和恢复技术首先由勋hn在1950年研发出来用于改善短波广播

发射机的效率川，与线性功率放大器不一样，Kahn EER发射机具有输出功率电平

回退的整个动态范围内的高效率的特点，平均效率要比传统的线性放大器高3"-5

倍‘8捌，传统的模拟Kahn包络分离和恢复方案中，需要专门的器件来分离振幅(包

7
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络)和RF相位调制信号，一种类型的功率放大器负责包络信号放大，而另一类功

率放大器则馈入常数包络RF信号，如图3-1所示，常包络RF信号能使用B类、E类、

或F类等高效率工作模式进行放大，不必考虑线性的失真。功率放大器最后一级

的振幅调制恢复相位调制载波信号的包络，产生输入信号幅度的复制。为了减小

相位和振幅的“对不准"，延迟线是必要的．加入输出包络反馈电路可减小互调失

真【101。无线应用的现代发射机中，包络和相位调制信号使用数字信号处理(DSP)

技术，很容易分开产生，如图1-9所示。这样具有常数包络的相位调制信号使用直

接或二次变换方案上变频到希望输出的RF频率上，对于直接变换方案，包含由相

位信息的基带信号直接调制到I江载波上。

简而言之，Kahn包络分离和恢复技术就是将含有信息的包络信号和常数RF

信号分别进行放大，然后再合成的一种用于提高效率的技术。

(a)

(b)

图1-9 Kahn EER发射框图

8
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1．4．2包络跟踪(ET)技术

包络跟踪(Envelope Tracking)技术，就是利用放大器功率管工作在饱和状态

时其效率高的原理来实现高效率的目的。功率放大器的集电级(漏极)效率可由下

式分析得到：

p 1矿，

77=坦=÷卫芝业 (1．5)
。

气 2‰』dc

式中PI旷l／2木Vdk是基波输出功率，Pdc=‰Idc是消耗的直流功率。VRF是漏极(集
电极)基波电压振幅，IIuF是基波电流幅度，Id。是消耗直流电流，U漏极(集电
极)直流供电电压。当导通角一定时，基波电流IRF与消耗的直流电流Idc之间的

比值是一个常数。因此放大器的效率取决于基波电压幅度VRF与漏极(集电极)

供电电压Vdc之间的比值，当输出的漏极电压幅度VRF一定时，就可以通过降低

漏极(集电极)供电电压或者增加负载电阻的方式来实现效率的提升了。

因为集电极效率正比于基波电压振幅与直流供电电压之比，假设负载和直流

供电电压保持为常数，输出功率比峰值功率低10dB，这个比值会变得非常小，但

是，一般情况下对CDMA2000或WCDMA发射机而言，输出功率变化的动态范

围大约80dB，需传递信号的基波的最大统计平均发射功率也比峰值输出功率低

15～25dB。因此，包络跟踪技术对输出功率宽动态范围工作，功率放大的增加效

率是非常有用的，所谓的包络跟踪就是根据RF信号包络改善直流供电电压。

Vee

图I-10具有数字控制的功率放大器包络跟踪方框图

图1．10所示为模拟控制的功率放大器包络跟踪方框图，包络检波器用于检测

输入信号的包络¨131，方案中用了DC．DC变换器，可以对线性功率放大器的供

9
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电电压进行动态控制，延迟线是必须的，用以补偿由于包络反馈途径引起的包络

和RF信号之间的相位“对不准"。与Kahn EER技术不一样，包络跟踪系统由线

性功率放大器，没有限幅器．

1．4．3 LI NC技术

LINC技术的前身是异向功率放大器，于1935年研发出来，用于改善调幅广

播发射机的效率和线性度【14】。很长时间以后，该技术被扩展用于微波频率，名称

改为LINC，全称是“使用非线性元件的线性放大器"(血e盯amplification using
NoIlline盯Component)[15】。LINC发射机的原理十分简单，有点类似于Kahn包

络分离和恢复技术，DSP产生两个独立的幅度和相位调制信号，每个信号都取正

交(I-Q)格式。这两个信号由I-Q调制器上变频，产生两个独立的调相信号，分别

加到高效率输出功率放大器上，然后在输出端与放大的FM信号合成。信号通过

180度反相合成使所有不希望的失真对消，通过同相合成使所有需要的信号叠加。

这一方法的难点在于DSP产生原始正交信号对，它是功放输出端进行上述对消和

叠加所要求的。这种提升效率和线性化技术另一个关注方面是要求对两个通道进

行幅度和相位的匹配，为了获得最佳的性能，对此必须严格控制。

图1．11(a)给出了一种简单的LINC功率放大系统【l6】。输入的振幅调制信号

通过信号分量分离器(Signal Component Separator，SCS)产生两个恒包络，具有不

同相位+甲(t)和．甲(t)的两个正弦信号。这两个信号被非线性功率放大器放大再叠加

在一起产生输出振幅调制信号。峰值输出功率当甲(t)=900时得到，此时从从功率

放大的电流具有相同的振幅IL--Il=12，然后同相相加，类似推挽工作。零输出功率

(a)

lO
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1．5 Doherty功放的历史和现状

1．5．1 Doherty功率放大器的历史

1936年，贝尔实验室的WH．Dohcrty提出Dohcrty电路的概念。该电路最初

是应用于真空管中。为低平均效率的传统振幅调制提高效率的替代品。

1938年，Doherty电路首次被商用于一个50千瓦的发射机，在路易斯安娜，

肯州。图1-13就是Doherty电路早期被应用于真空管放大器的原理图【1刀。

图1．13 Doherty功率放大器最初的模型

之后的很长一个时期内，人们对Dohe!ny技术的关注热情有所减弱，直到近些

年将Dohcrty功放技术引入微波领域后，才引起工程师们的极大关注。

1．5．2 Doherty功率放大器的现状

当前在业界，Dohcmy功放技术在基站功放中占据着主流地位，包括国外的爱

立信、阿尔卡特一朗讯、摩托罗拉，国内的华为、中兴等各大无线通信设备制造商，

几乎都采用TDohmy功放技术提高效率，同时提高其产品的市场竞争力。前几年，

以Doherty功放技术提高效率，配合前馈技术(FeedForwoard)提高功放的线性，

曾成为基站功放技术的典范，但是由于前馈技术存在的效率低、生产难度大、体

积大、可靠性低以及成本高等缺点，近几年逐渐由数字预失真技术(DPD)所取

代。现在，以Doherty功放提高效率，结合DPD技术提高线性的做法，已成为全球

各大通讯设备制造商应用的主流技术模式。Dohcrty功放被业界普遍认为是提高效

率最有前景的一种结构。

12
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1．6本论文的选题

本论文的选题来源于电子科技大学与华为技术有限公司的合作。作者在华为

技术有限公司实习期间，从事传统对称两路Doherty功放的改进型之一

一一A-Doh咖功放的研究与设计工作，本论文即是作者在该项工作的基础上，结
合理论分析撰写完成的。A-Doherty功放与传统对称Doherty功放有所不同，它

的主体部分由两个不同功率管组成DoherVy，且输入功率在两个不同的功放管之

间的功率分配也是不相等的，实现了“双重”的非对称。

本课题是用两个不同的LDMOS管实现一个76瓦用于WCDMA基站的新型

A-Doherty功放，其主要设计指标为：

1．平均输出功率76W，峰值功率417W，

2．中心工作频率2140MHz，带宽60MHz，

3．在76W输出功率下，漏极效率大于42％，

4．饱和功率回退7．4dB、76W输出功率下，校正后的ACPR小于一58dBc，

5．带内增益平坦度小于ldB，

6．增益大于12dB。

13
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第二章传统对称Doherty功放的基本理论

2．1有源负载牵引理论

有源负载牵引技术是Doheny功放技术中最显着的一个特点。因此，在具体

讲解Doherty功放理论前，有必要先阐述一下有源负载牵引技术。

!! - · !至·__---_I-_l--__·_●■·—l--···-I_二I--·--

Gen 1
Gen 2

图2-1有源负载牵引原理图【181

有源负载牵引技术可以由图2．1说明。当源2输出电流时，源1的内阻会随

之变化，运用电路分析详细推导如下：

当源2和源1同时为负载R提供电流时，R上的电压可以表示为：

、，：=R[厶+厶】 (2-1)

源1的内阻可表示为：

墨础[半】
同理，源2的内阻可表示为：

是叫警】
上面的式子可以推广到高频段，如图2-2所示，

位幅度的形式，式(2-2)可以表示为：

14
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此时，电流电压可表示为相
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Zl=R[1+鲁】 (2-4)

这样，z1可根据12／Il变化而变化，当12／Il相位相同时，Zl变大；当12／Il相

位相反时，ZI变小．如果源被晶体管的跨导代替的话，负载牵引的概念可以运用

到晶体管放大器中。这样，当两个晶体管并行连接，通过适当设置一个晶体管的

偏置，根据提供电流的大小和相位而改变另一个晶体管的内阻。此概念可应用于

Dohcrty电路中，在Dohcrty电路中两个晶体管的偏置不同，采用的晶体管的型号

也可以不同。

2．2 Doherty功放效率公式的推导

Gerl 1

“Main”

Zl Z仃 Z2

De、，ice curren

(fundamental

component

amplitude)

●

Gen 2

。Auxil”

Input drive

(voltage amplitude)

图2．3随输入电压的增加载波、峰值功放管射频电流的变化
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Doherty功放的主要作用就在于在很大程度上提高了功放的效率。图2—2给出

j"Doherty3：J3放的工作原理，图2．3给出了随输入电压的增加，载波和峰值功放管

射频基波电流的幅度变化。在这里假定电流特性可以通过功放管的夹断特性或输

入电压幅度等得以控制，设每个功率管具有相同的最大线性电流幅度I麟，那么最

大线性基波电流幅度则为I一／2．值得注意的是，图2-2中载波功放和负载间的M
长度的传输线具有阻抗变换线的作用，由式(2-4)可知当12增加时，ZlT变大，经

过批阻抗变换线后，载波功放管看到的输出阻抗变小。回退小于6dB时，两个功
放管都工作，由图2．3可知各自的射频电流幅度可由下式表示：

J·=手‘1+¨
(2-5)

I，=二生f
‘ ^ 一

其中，三介于0和1之间，回退6dB时取毛=O，回退0dB时取毛=1．

由式(2-4)的负载牵引关系，可以得出负载两边的阻抗分别为

z”=争"每， 像6，

z：=争c·+争，‘

2
、

，．
’

输入最大功率时，Irr=12=Imx／2，所以zlT=Z2=脚，p,嘏-r作类型中最优负载阻抗，
例如对于工作在B类的功放管，

Ropt=％乒) (2·7)

批波长线的特性阻抗为历，其具体值待定，其输入输出端的电压电流关系为：

巧r厶r=K‘

喏，c爷乏
Q。8’

在M波长线的输入输出端存在着900的相位差，上式中并没有包含该项。由式(2．8)

可得出

‘r='kK-- (2．9)

代入式(2-6)中，得到

16
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耻譬(·+簪)
因此，载波功放看到的输出阻抗为

驴瓦Z2 5丽2Z军2r
载波功放的输出射频电压幅度为

㈣孕舞
考虑到与输入电压幅度相关的系数毛，由式(2．5)可得

z；(每)(1+毋
，

巧=———生了—一
善(三警)zr％(1+午)

进一步整理，得

州台(争V弛一％)】
如果令Zf‰，则载波(主)功放的电压就成为与毛无关的函数，
成为一个常数

K=％每)

(2·10)

(2．11)

(2．12)

(2-13)

(2．14)

输出电压幅度

(2—15)

结合式(2-7)，理想的最大电压波动为‰．
由式(2-8)，通过负载阻抗的电压VlT可以通过主功放的电流Il来计算，

K，五r=K厶

印c争=z；
Q’16’

得出

单=罐J'l脚2 协㈣

所以

17
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Kr=‘zr (2—1 8)

令zT=陆，所以最总通过阻抗的射频电压为
Kr=ZlR0,, (2—19)

如果认为在整个输出功率范围内载波(主)功放的电流与输入电压之间是一

个线性函数的话，图2．4显示了在整个输出功率范围内，两个功放管的功率均是线

性变化的，最后合成在一起，所以最终的输出功率要大于任何一个单管的输出功

率。其原因就在于它们所通过的负载阻抗为‰／2．
图2—4给出了在整个功率范围内，载波功放和峰值功放的射频电流、电压的幅

度。可以看到，在回退小于6dB的输出功率范围内，载波功放始终保持78．5％的最

高效率。输出功率回退至U6dB时，峰值功放的输出射频电压降低到最大值的一半，

在这个功率范围内峰值功放并没有达到最大效率，但它对整个效率的贡献是与其

输出功率成比例的，由于这个时候它的输出功率很低，所以对整个效率的影响也

是微不足道的。理想情况下的整个效率是可以计算出来的，假定偏置在B类状态

下的功放管在电压摆幅打最大时，效率均为理想的Ⅱ／4，随着电压摆幅的降低，

效率也成一定比例降低。在回退功率大于6dB输出时，只有载波功放是工作的，

其效率

‰=e2v；．。7nr，。<％<等(2-20)
回退小于6dB时，两个功放管都工作，根据式(2．7)，射频功率输出

‰=华2 2去=#R0aI"opt 协2，，‘倒即
2 足。，

～。“

把 ‰=％乒)
代入上式中，

‰=每)(丧)2吃 (2-22)

偏置在B类状态下的载波功放消耗的直流功率

‰=它)々(ImaxJ‰． (2-23)
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Device curren

(fundamental
component

amplitude)

Device voRage

amplitude)

Input drive

fvoltage amplitude)

Input drive

(voltage amplitude)

图2-4功放管输出电压、电流随输入电压的变化

峰值功取渭；I毛阴且况功率

气=2(老-o．5)每)吃 (2-24)

因此，两个功放管消耗的总功率

兄=(每)【3它)．1】％ (2．25)

总的效率，由输入电压来表达即是

袒盟 亿26)
。2

3(笋)一l
南式(2．15)可以得出．存最大输入功率v；．--V．。。以及回退6dB．即Vin'-玑，．／2
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时，均可达到最高效率rd4。当输入‰<Vm缸／2时，效率降低。如图2—5所示。在回

退小于6dB的范围内，效率曲线出现了一个“凹槽"，这是因为此时峰值功放还没

有完全饱和，效率没有达到最高的原因。峰值功放偏置在c类状态下，使得这个

“凹槽’’没有那幺明显，实际上由理论计算可知，即使是偏置在B类，这个影响

也是微乎其微的。而且，在具体I拘Dohcrty功放实现中，还可以通过在载波功放支

路加一个可调衰减器，降低峰值功放对整个效率的影响【憎J。

琶
分
岳
石
毫
山

图2．5 Dohcrty功放与B类功放效率曲线的对比

2．3传统对称Doherty功放的电路结构

Dohcrty功率放大器由两个平行的功率放大器组成，如图2-6所示。输入功

率经由一个功率分配器功分后，分为两个支路。上面的支路称为主支路，该支路

上的放大器称为载波放大器，也叫做主放大器，是一个偏置在AB类的功率放大

器：下面的支路称为辅支路，该支路上的放大器称为峰值放大器，也称为辅放大

器，是一个偏置在C类的功率放大器，栅极的偏置电压要低于功放管的夹断电压。

当有功率输入时，主放大器就开始工作，对输入的信号进行放大，而辅放大器在

输入功率较小时并不工作，只有在主放大器接近饱和的时候才会开始工作。在辅

放大器的输出端有一段Z／4长度的波长线，起阻抗变换的作用。在辅放大器的输

入端有也有一段Z／4的波长线，它是用来补偿主放大器输出延时的【20】。两支路经

由一段微带线进行合路并将放大后的信号输出。
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2．4传统对称Doherty功放的工作原理

图2．7 Doher眵功放的工作状态示意图

Doherty功率放大器有三种工作状态，如图2．7所示。分别是低功率输出模

式、中等功率输出模式、大功率输出模式【2¨。

低功率输出模式，即输入功率低于图2．7所示的A点，此时只有主放大器在

工作，所有信号都是经由主放大器进行放大，此时主放大器可以看做是一个受控

电流源。辅放大器没有打开工作，所以辅放大器对输出端呈现高阻状态，可近似

认为开路，如图2．8所示。辅功放的开路状态使得主放大器的输出阻抗是两倍的

‰。这个高阻抗使得主放大器在输出电流仅有最大值的一半的时候电压就接近
饱和了，此时系统在没有输出最大功率的情况下已经拥有了较高的效率。这是因

2l
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为

刀=坦×。。。％刀=百×100‘：％
当导通角一定时， 乞_cD琊姗f
所以当输出电压振幅达最大时，效率也达到了最高。

2Ropt

Main

Amplifier

AuxiI

Amplifier

Ropt／2

(2-27)

i

图2-8 Dohcrty功放低功率输出工作模式

当输入功率加大到图2．7中的A点，使得功放输出达到饱和输出功率回退6dB

的时候，为中等功率输出模式。此时主放大器电压达到饱和，峰值放大器可以看

做是一个受控电流源，主放大器可看做是一个受控电压源。根据动态负载牵引技

术，由于峰值放大器电流的上升使得主功放输出端入／4波长线后面的阻抗增加，

由于四分之波长阻抗变换线的阻抗变换作用，主功放输出端看向入／4波长线的阻

抗线减小，这使得在漏级电压不变的情况下，主功放能够输出更大的功率，而同

时由于主功放在电压饱和的状态下。系统的效率保持在较高的水平。随着输入功

率的进一步加大，在峰值放大器没有饱和之前，整体效率仍将保持在较高的水平。

输入功率继续加大，输出功率小于饱和功率回退6dB后，达到大功率输出模

式，辅放大器线性工作。功放饱和后，主放大器和辅放大器都达到最大输出功率，

在负载牵引的作用下，主、辅功放输出阻抗均为‰，而且辅放大器也达到了最
高的效率值，整个系统效率也达到的最高。
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Main

Amplifier

AuxiI

Amplifier

2R印t—Ro口I

=

图2—9 Dohcmy功放中等功率输出工作模式

R删

Main

Amplifier

AuxiI

Amplifier

图2-10 Dohmy功放高功率输出工作模式

2．5传统对称Doherty功放的改进

前面从理论上对Dohcny功放进行了阐述，对这种提高功放效率的技术有了

一个概念上的认识，接下来将从实现的角度对Dohcrty功放做进一步的分析。

在图2．10中，在功放达饱和输出时，主功放的输出阻抗等于辅功放的输出阻

抗等于负载阻抗的2倍。在射频电路中，我们一般采用通用的50欧姆阻抗系统，

所以负载阻抗一般取50欧姆，这时就要把主、辅功放管各自的输出阻抗匹配到

100欧姆，已获得较大的输出功率和效率。但是，一般大功率的管子输出阻抗较

小，要匹配到100欧姆实现起来是很困难的，尤其是在回退6dB时，主功放还要
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匹配到200欧姆，这是一个很严峻的考验，而且在调试单管性能时也要在50欧姆

系统下进行调试和测试，所以最好想一个办法可以在保证负载50欧姆不变的前提

下，功放饱和输出时主、辅单管的输出阻抗均为50欧姆。为了解决这样一个问题，

不难想到前面用到过的；V4波长线的阻抗变换作用，见图2．11．

Ropt

Main

Amplif旧r

Auxil

Amplifier

一

图2-I 1实际Doherty功放合路部分结构图

同样是利用V4波长线的阻抗变换作用，在合路器之后、负载之前加一段

Z／4波长线，为保证主、辅功放在饱和输出时匹配到50欧姆的条件成立，根据公

式

％=√民。‰ (2-28)

拼波长线输出阻抗如^=50Q，输入阻抗Ik为两个PⅦ=50 Q的并联，所以
蝌5Q，因此

如=425·50=35．4Q

如此以来，即可在50欧姆系统下方便的先对主、辅功放单管进行调试，然后

再合路，调试整个Dohcrty功放的性能，既简单且实用。

2．6小结

前面章节中已经讲过，Dohcrty功放的主要特点是提高效率。其提高效率的

机理就是有源负载牵引。本章开头便阐述了有源负载牵引的概念，接下来以模型

代替实际功放管，简述了Dohcrty功放的原理，并且对Dohcrty功放的效率公式

加以推导，使读者明确了Dohcrty功放效率高的原因。第5小节剖析了Dohcrty
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功放的几种工作状态，加深读者对Doherty功放的理解；最后一节就Doha'ty功

放在实际应用中遇到的一个问题，进行了理论上的分析并提出了有效的解决措施，

实践证明这种方法切实可行。
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第三章A-Doherty功放的基本理论

3．1传统对称Doherty功放存在的缺陷。

第2章中讲述了传统的对称Dohcrty功放的理论知识及其工作原理。在具体

的实施过程中，我们发现传统对称Dohefty功放存在如下的缺陷：

一、由于载波功放偏置在AB类，而峰值功放偏置在C类，对于相同的输入

信号，峰值功放的电流必然低于载波功放的电流。饱和时两个功率管的输出电压

相等，因此峰值功放的输出功率要小于载波功放的输出功率。又因为峰值功放对

载波功放有负载牵引的作用，这将导致牵引作用达不到我们的预想值，即不能将

载波功放的输出阻抗由高阻状态下100Q有效的牵引到低阻状态下的50Q，可能

牵引到70 Q或者该值附近(见图3．1)，势必影响到载波功放的输出功率，即载波

功放的最终输出功率低于其实际输出能力。同时，由于峰值功放偏置在C类状态

下，在不足以使偏置在AB类的载波功放达到饱和输出的输入功率下，峰值功放

更难以达到功率饱和输出。最终，整个Dohe竹y功放不能输出预计的饱和功率值。

E
C
o
∞
U
C
a)

口
a，
△
E

口

g
J

Input VoI协ge Amplitude

图3．1 D0herty功放中阻抗的变化

二、对于传统的对称Doherty功放，由第2章中的描述可知，当输出功率在

饱和功率回退6．0dB时效率达到最高，而功率回退大于6．0dB时，效率将会降低

(见图3—2)。而且，由于实际工作中，峰值功放即将打开时，载波功放还没有

完全达到电压饱和(见图3．3)，所以效率难以达到最大。
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Device

voltage

(amplitude)

图3-2传统对称Doh叭'y功放的效率曲线

Input drive

(voltage amplitude)

，图3-3 Dohcrt7功放工作过程中的电压变化

伴随着通讯系统的迅速发展，信号的峰均比也变得越来越高。同时为了满足

线性指标的要求，功放的工作功率也要有更大的回退，例如CDMA可达9．0dB

或更高。此时如果采用传统的对称Dohcrty功放，就会出现效率降低的问题。而

在高度提倡节能、环保的今天，效率的提高可以提高公司产品的竞争力，对公司

以及整个社会都有着十分重要的意义。

饱和输出功率和效率是功放指标中非常重要的两个，而且在一定程度上两者

之间是相互矛盾的，为了解决传统对称Dohcrty功放存在的上述两个问题，调和

这一对矛盾，文中引入了非对称Doh邮,功放(即Asymmetrical—Dohcrty，简写为
A—Dohcrty)。
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3．2 A-Doherty功放的基本理论及几种实现方式

3．2．1 A-Doherty功放的基本理论

A．Dohert7功放是在传统对称Dohcrty功放的基础上，针对一些具体问题所作

的改进。例如，为了改善饱和输出功率低的问题，可以在Doherty功放的载波放

大器和峰值放大器之间采用不相等的功率推动；两个功率管采用不同的漏压偏置；

或者载波放大器和峰值放大器采用不同的功率放大管。为了实现效率上的改善，

可以采用两个不同的功率放大管组成Dohcrty结构，或者采用类Dohcrty推动

Dohcrty的结构形式。接下来将结合不同的A．Dohert7功放的实现形式，分别分析

其工作原理。

3．2．2 A-Doherty功放的几种实现方式

据不同的实现方式，A—Dohcrty功率放大器可以分为以下几种类型。

一、不等输入功率实现的A．Dhcrty

A．Dohcrty功放最直接的一种实现方式，即是在输入端经过功分器进行功率

分配时，分别分给主、辅支路不同的功率，构成一种非对称形式，如图3．4所

示。
Les篙Power

=

图3_4不等输入功率实现的A-Doherty功放原理图

该结构的A．Dohcrty功放，其优点是结构简单，与传统对称Doherty功放结

构基本相同，容易实现。缺点是其性能不是很理想，很难达到令人满意的效果。
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下面对该类型A．Doherty功放进行理论上的分析。

1、载波功放和峰值功放输出功率比的计算

如前所述载波功放偏置在AB类，峰值偏置在C类。因此在相同的输入功率

下两个功放管输出不相等的电流，如图3．5所示。

图3．5给出了电流与导通角的关系，以及在最大输入功率下一般功率放大管

的输出电流分布情况，并对最大电流进行了归一化，图中可以直观的看出导通角

从0变化到2I-I的范围内，各电流成分随导通角的改变而变化的趋势。从图3．5

中可以得出基波电流限制如下范围内：

，
0．5---0．536，a=7r一21r (3-1)

厶2≮

【0～O．5， n=0～7r

在最大功率推动下基波的电流厶，c和‘．，由下式给出：

厶r’=生墼．—ac-s—inac1’c

2万1一COs(冬)

。=鲁‘二口?-s雨inae
㈣2，

式中Q c、a P分别为载波功放和峰值功放的导通角。

由于峰值功放偏置在C类状态，因此使偏置在AB类的载波功放达最大输出

的输入功率，并不能使峰值功放达到最大输出。在使载波功放达最大输出的输入

0

O

O

O

O

0

O：o：宣一o．2zf=宣占盘：々毒兰‘l皇《lq：-鼻u
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功率下，载波功放与峰值功放的输出电流比为

矿=毒‰ p3，
厶，‘(1一忉

、 7

其中N为峰值(辅)功放开始导通时的电压比，因此I。．P术(1邶就代表了在使载波
功放达最大输出的输入功率下，峰值功放的输出电流。

两个功率管的输出功率比用EI表示，其表达式如下：

E．，=10logp2、=10log(“l'-篓"c)2+10log仁舞) (34)

注意到EI是决定峰值(辅)功放欠推动的标准，与负载牵引有关。例如取

Il,c=0．52(Q c=2000)和11．P=O．44(Q P-1卵)，按照式34来计算，则可以通过增
加峰值功放的推动功率7．4dB(o=2．4)负载的完全牵引(此例中N=0．5)。

2、不等输入功率引起的A．Dohc茁-ty功率放大器的效率计算

!e fc l}
·_--___●●·_·I_I●●●-·___---一

Input Voltage Amplitude

m)
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3-6 A．Doherty功放原理、基波电流、阻抗示意图【22】

为了增加峰值功放的输出功率，采用不等输功率输入——峰值功放支路分得

更大的输入功率。图3-6(a)给出了峰值功放支路获得比载波功放支路的输入电

流大仃倍时，功放效率分析的原理。在此假设电流源与输入电压信号线性成比例

且有理想的谐波抑制电路，因此可以用基波和直流成分来分析功放的效率。图

3-3(b)揭示了采用相等和不相等(tY=2．4)功率推动下的基波电流情况。可以

看到载波(主)功放偏置在AB类，而峰值(辅)功放偏置在C类叫类最大
输入电压的一半。图3-6(C)阐述了不相等功率推动(仃=2．4)的例子，据此我

们可以使得两个功放输出相等的功率，并且到达合适的负载牵引。
在图3-6(b)中，载波(主)功放和峰值(辅)功放的输出电流分别由下式

给出

L=号止·vm，0<％<％，虎甜 (3．5)

，加．眦

I厶，尸=0，0<"gin<N‘％，嗽

t一=1畦h-Ⅳ．。，Ⅳ．k<％<‰④6)
I crll，，．--0，0<’，扔<N·k，础

‘·一=1(差k)'Vin-N．crI，一Ⅳ．吃，一<V加<％．峨p。7’
式中IP，ev锄和IP，1．Ul@Velll分别代表相等和不相等推动下峰值功放输出电流。

31
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接下来，两个功放管的阻抗由下式给出：

乙=

了L,T， O<‰<Ⅳ·珞一
厶工

艘 (3．8)
—』王广，Ⅳ·k<％<k

。‘

眩·(1+等)】 ．

J∞， o<％<圪，一

乙=t乞(1+每)’ Ⅳ．圪，一<％<圪，一
。母’

在低功率区域(O(vin<N*V'm，max)只有载波(主)功放在T作，伴随输入

推动电压的升高射频和直流功率也在增加。如果我们用ZL=ZO和zL-zL／2来表示，

则射频功率和直流功率由下式给出：

％=圭足zc=吾(鼍当)2．2Zo=厶．c睦)2．吃 (3一·。)

匕=么c‘吃=匕，c(-L)’％(3-11)

式中吃代表各个功放管的偏置电压。由公式(3—10)和(3—11)，效率计算

表达式为：

77：孕×100：善皆L)×100(3-12)’

最 屯．c、％．一7

在高功率区域(N木V_m，max<v面<V'm，max)两个功放管均工作，因此射频和直

流功率为两个功率管的和，如式(3．13)和式(3．14)所示：

％=裂i。c2乙+露4)

叱鲤A盘g{ff,竖坚』， p∽
．饵，P(矿一 ．c+西，P)矿一Ⅳ·西．P)1

、 7

4‘．c

气=(L。c4-屯．，)·％

=[屯．c·y+历k。P(y一Ⅳ)】·％
(3—14)
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式中k。c和L。P分别为最大推动下载波(主)功放和峰值(辅)功放的消耗的

直流电流。

刀=老枷。
=r 垒：竺： ．

‘(‘．c+噶．P)·矿一N·西．， (3—15)

+堕：￡!!二竺!坠：￡±堕生)二型：堕：￡b
q．c

。

+[丘，cy+叱．P(y—N)]x100
其中

Zo=善

V=且
％．～

磅．一 B16)

磅．一图3-3(a)给出了不相等功率推动下0-=2．3^2．46，当O．c=1 800～3600和ar=1400

时基于以上理论分析计算所得到的效率。在低功率区域，载波(主)功放的阻抗

是传统AB类阻抗的2倍，在V'm,max／2处输出即达饱和，这是因为虽然基波电

流达最大值的一半，但电压已达饱和的缘故，即电压饱和，如图3．3(b)和3-3(c)

所示。结果，虽然载波功放的输出功率才达到饱和输出功率的一半，但效率已经

达到了功率饱和输出时的效率，如式3．12中所计算的那样。图3．3(b)给出了在相

等推动功率下高功率范围内两个功放管的阻抗线。由图中可以看出，由于载波放

大管的高阻状态，它的电压实际波动范围要比允许的波动范围Vdc大。很显然地，

传统对称Doherty功放在最大推动功率下，在远没有输出应有的饱和功率时两个

功放管已经达到了深度饱和，同时使得线性恶化。而且，对于由不相等功率推动

实现的两个功放管的相等的输出电流而言，由于适当的负载牵引，载波功放的负

载线依随电流曲线的变化而改变，并没有饱和，如图3．3(c)所示。峰值功放管
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的电压波动随功率的增加而线性增加，只有在达到功放管的饱和输出功率时电压

波动才会达Vdc。在最大功率时，两个功率管有最优的匹配阻抗，如图3．3(c)

所示。因此，采用不相等功率推动比采用传统的相等功率推动在线性和饱和输出

功率方面均会有所改善。

图3．7用2．14GI-Iz下行WCDMA信号测得的AB类功放与

不等输入功率实现的A-Doherty功放漏极效率的对比

鲞
!
篁
一
U
《

图3．8用2．14GHz下行WCDMA信号测得的AB类功放与

不等输入功率实现的A．Doherty功放线性的对比

一．苷一ho=o—o_譬∞=一t’|盆
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二、采用不同漏压偏置实现的A．Doherty

提高峰值功放输出功率的另一种方法是提高该功放管的漏极偏置电压，即

Vds,C(Vm舢在TakashiYamaraoto的一篇文章中提到了该方法的应用。文中指出，

为了扩大传统对称Dohcrty功放高效率下的功率输出范围、提高线性度，对传统

对称Dohcrty功放的两个功放管采用不同的漏压偏置方式，并且各自的匹配电路

也不尽相同，虽终实现了在饱和输出功率回退9 0dB的范围内，其捕极效率和信

号的线性均优于传统的对称Dohcrty功放结构，见图3-9，实物图片见圈3—10

图3-10采用不同漏压偏置实现的A．Doheny功放实物图f23】
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图3-11 A．Doherty与传统对称Doherty功放效率测试曲线

可以看出该形式的非对称Doherty功放对于效率的提高作用的确十分明显。

三、采用不同功率管构成的A．Doherty功放

为了让峰值功放输出更大的功率，除了上一节中提到的提高漏极偏压外，还

可以通过增加峰值功放功率管的功率容量，即选择大功率的管子来实现。采用这

种结构的好处是，可以有效的克服峰值功放对载波功放的负载牵引不到位、以及

扩大整个Doherty功放高效率的功率范围。效率达最大时功率回退的计算公式为

口：20幸三嘶．上盟一．) (3．16)

一尼(形)+昂(形)7

式中Pc为载波功放的饱和输出功率，PP为峰值功放的饱和输出功率。Q为效

率达最大时的功率回退。由式3．16可见，通过改善载波与峰值功放的饱和输出

功率比，即可实现最大效率点功率回退的改变。例如根据式3．16，

Pc／Pr,=l，a=-6dB；Pc_／Pp=I／2，a=-9．5dB；Pc／Pp=I／3，ct=-12dB，如图3-12。
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第三章A—Dohcrty功放的基本理论

图3．12A-Dohcrty功放与传统对称Dohen'y功放效率曲线的对比

Main Amplifier

图3-13 A—Dohcrty功放原理图

鉴于各个功放管都可以输出各自的饱和功率，这种非对称结构还可以有效地

实现预期的负载牵引。

可见，通过改善主、辅功放管的饱和输出功率比例可以达到任意的功率回退

需求，而且，这种方法实现起来也较简单易行。缺点是两个功率管不对称，增加

了电路的复杂程度和调试的工作量。

四、采用“类"Dohcrty作为推动级实现的非对称

采用“不等功率推动实现的非对称Dohcrty功放"结构存在一个明显的缺点，

那就是增益低的问题。为了解决该问题同时进一步改善Dohcrty功放的性能，可

以采用“类’’Dohcrty推动Dohcrty功放的结构。该结构的具体形式如图(3．14)

所示：
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=

图3-14采用“类”Doheny功放作为推动实现的A-Doheny原理_m E24】

图3-15采用“类”Dohgay功放作为推动实现的A-Dohel'ty实物图岍J

在该功放结构中，不等功分电桥位于末级功放推动级的前面，而把功分电桥

之后的两级看作整个Doherty功放。其中．推动Doherly末级载波(主)功放的

功率管偏置在AB类，推动Doherty末级峰值功放的功率管偏置在C类，即所谓

的“类”Dohgrty。之所以称为类Doherty，是因为这两个功率管组成的结构中没

有直接台路，不存在阻抗变换线，所以只能称为“类”Doherty。

该结构也可称为“两级Doherty功放”。输入功率由一个功分器分成两部分，

一部分输入给偏置在AB类的功率管，经过放大后作为Dohmy末级载波功放的

输入，另一部分(经过了90度相移)经偏置在C类的功率管放大后输入给Doh叭y

末级的峰值功放。在Dohetty末级载波功放的输出端有一段2／4传输线，用于阻

抗变换，然后与峰值功放的输出端合路，组成完整的Doherty结构。



第三章A—Dohcrty功放的基本理论

3．3小结

本章首先指出了传统对称Dohcrty功放结构中存在的两个缺陷，为了改善

Dohcrty功放的性能，通过分析传统对称Dohcrty功放的两个缺陷存在的原因，

针对不同的侧重点提出了四种改进方案，详细阐述了各种类型A-Dohcrty功放的

工作原理，并归纳了各自的优缺点。
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第四章A-Doherty功放的ADS仿真

4．1 A-Doherty功放设计指标

整个A．DoherVy功放的设计指标定为：

1．平均输出功率76W，峰值功率417W1

2．中心工作频率2140MHz，带宽60MHz=

3．在76W输出功率下，漏极效率大于42％；

4．在饱和功率回退7．4dB、76W输出功率下，ACPR小于一58dBc；

5．带内增益平坦度小于ldB=

6．增益大于12dB。

功放形式采用第3章中提出的“不等功率输入"和“采用不同功率管"两种

A．Dohemy功放结构相结合的方式。

4．2 A-Doherty功放器件的选择

4．2．1功放管的选择

功放管是放大器设计的心脏，它的性能将很大程度上影响整个放大器的性能。

在2140MHz频段的高功率功放设计中，主要有Si双极功率晶体管，GaAs功率晶

体管，LDMOS功率晶体管及GaN四种类型可供选择。

1．Si双极功率晶体管：具有价格低廉、输出功率大、增益高的优点。但是

由于其固有特性的限制，它的噪声性能、线性度、交调失真性能相对较差：

2．Go_As功率晶体管：由于易于集成、技术成熟，主要应用在4GHz以上高频

率波段，但同样应用在2～4GHz频段，因为其具有以下优点：电子迁移率比BJT

大5倍，模型已知，设计参数成熟，可实现性强。具有噪声低、线性性能好、耐

高温、低功耗等优点。缺点是价格高，散热技术复杂。

3．LDMOS功率晶体管：LDMOS又称横向双扩散金属氧化物半导体，其应用
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时间不长，但发展异常迅速，己成为射频功率半导体器件领域研究和开发的一个

热点，这是因为它具有价格低廉、高增益、高线性、交调失真低等优点皿习。与BJT

管相比，它的击穿电压大(可达80V)，增益[-匕BJT高6—9dB，可以减小电源及缩小

设计电路面积，具有比BJT更高的线性，不需再设置预纠正放大器：其交调失真可

达一40dBc(BJT为-30dBc)；开关速度很高，这是BJT所无法比拟的；同时，芯片

直接键合在封装的热沉上，其间不用任何绝缘片，源极与热沉(接地)之间有良好

的电气接触：而在BJT中，其集电极与热沉(地)之间必须用散热性能很好地绝缘

片进行电气隔离，很显然，LDMOS比BJT具有更为优越的热性能；同时具有大动

态范围，即使达30dB，输出功率达200W的情况下，LDMOS也远未饱和；在器件

上，其很容易借助栅电压来调控增益，并使信号开关时间延迟几乎为零，无毒封

装、耗电少、减小寄生源电感及金属层的电抖动等等。由此，它一经出现，就迅

速获的大量运用，已经取代BJT管，成为通信、广播等基站功率放大器的首选器

件。

4．GaN元器件具有以下5个主要特点：耐压高，可在高温中工作，电流密度

大，开关速度快，导通电阻小。这些特点都来源于GaN材料本身所具有的特性：

绝缘击穿电场是硅的10倍以上，载流子迁移率高于硅，带隙是硅的3倍以上。将

这些特点应用到功率放大器电路时，将直接转化为优点。例如，应用到功率放大

器电路中时，耐压高的特点有助于功率附加效率的改善，将电源电压设定为50V，

远远高于工作在28V左右的LDMOS。一般来说，使用高电压工作时，效率相应

提高．但由于GaN器件成本昂贵，故还未成为功率放大器的主流。

基于本文设计所要求的高增益、高功率、低成本的要求，而LDMOS功率晶体

管具有价格低廉、高增益、高功率、高线性度、热稳定性好、热阻低、技术成熟

等优点，本次设计采用LDMOSFET器件进行设计。为了满足指标1的要求，即功

率回退

删o·Zog(朵)=-7．4dB(4-1)
我们选择Freescale公司生产的MRF6S21140和MRF6P21190两款LDMOS管，分别

作为载波、峰值功放，其理论功率回退

口=20·L昭Lz西丽1"’V)=。·4拈(4-2)
正好满足要求。同时，该两款功率管在频率、增益等方面也符合指标要求。
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4．2．2功分器的选择

在第3章中，我们提到了非对称Doherty功放的一种实现方式，即输入端采

用不等功率功分，并且，从理论上根据载波、峰值功放电流比的不同，其功分比

例亦随之改变，且与各自的导通角有关系。由于实际操作中两个功率管各自的导

通角很难像理论上计算的那样精确，因此只能定性的加以验证，在A-Doherty功

放输入端采用Anaren公司生产的5dB定向耦合器作为不等分功分器，以实现不

等输入功率的A-Doherty功放形式，当功率分配需要做调整时，可以在两支路上

加兀型衰减器来实现。Ⅱ型电阻衰减网络如图4-1所示。

图4-1Ⅱ型电阻衰减网络

表4_1给出了R加=R倒=500hm下一些常用的衰减值对应的电阻值。

表4-l常用衰减值对应的电阻值(如=R刎=500hm)

衰减值

(dB)
R1(Ohm) R2(Ohm) R3(Ohm)

2 430 430 12

3 300 300 18

5 180 1 80 30

4．2．3板材的确定

板材即介质基片的介电常数以及厚度对功放的电路参数有着非常关键的影

响。根据使用的频率、电路功能和成本等出发来选取基片的材料。公司常用的是

FR4，F4B等国产介质材料。由于基片厚度和微带线的宽度有关，基片越薄，微
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带线变细，导致导体损耗上升。铜箔厚度也和损耗有关，大功率电路，建议采用

厚些的(1-2GHz约35—70微米)。另外，要考虑铜箔和介质的粘合力。聚四氟乙

烯玻璃纤维编制布材料做成的基片，具有较低的损耗，国内也已经生产，成本也

较低，但其介电常数一致性较差。故要求比较高的功放通常使用进12基片。国外

基片相对一致性好、均匀度高、附着性好、损耗低、热导低。是做功放的好材料，

但是成本高。为了提高课题中微带线和匹配的精确度，加强散热，设计板材选用

TACONIC公司TLX系列微波材料中的一种，其介电常数为2．55，板材厚度20rail。

4．3功放单管的仿真

接下来，按照选定的器件、板材，利用ADS仿真软件对课题中提出的

A．Dohcrty功放结构进行仿真。

4．3．1主功放单管的仿真

功率放大器匹配的第一步是找到其最佳的负载阻抗和源阻抗，通常有下面两

种方法：

一种方法是利用功放管数据手册给出的参考负载阻抗和源阻抗进行设计，此

种方式一般是器件厂家根据输出功率最大的原则给出的负载阻抗和源阻抗的参考

值，如图4-2所示。此种方式优点是设计方法简单可靠，缺点是匹配方法单一，

不能根据实际设计的要求来灵活匹配。

Vtm=28Vdc．ID0=1200mA,Pw=卸W^I『g．

f Z螂髓 zIo．d
MHz Q Q

20∞ 7-53-j10．99 1．40·j3．03

2110 7．S7·j10．67 1．87·j2．78

2140 7．弱·i10．23 1．34·j2．52

2170 7．51·j9．73 1．32一皿28

2200 7．44-j9．32 1．31·j2．06

ZkⅢ膏·Test circuit irnpedano．∞meast盯ed from

gate to ground．

Z-,o= 。Test circuit impedan∞∞meastaed
from drain to ground．

固
r
Z枷

固
图412器件资料中给出的功放管输入输出阻抗

另一种方法是负载牵引法【2s；z6]，这种设计方法要求给出在各种不同输出功率、
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增益和效率等参数下，不同负载的数据，并以此为依据对功率功率放大器进行综

合设计。采用负载牵引法，通过扫描负载的变换，根据设计目标的不同，可以在

史密斯原图上绘出一簇等输出功率线、一簇等效率线以及等增益线等。根据设计

要求找出这些数据线最大值或最小值以及它们之间的交点，然后根据设计的要求

选择所要找的最佳阻抗点。

ADS提供了负载牵引仿真的设计实例【27】，打开project，在DesignGuide／Loa

dPulI／One Tone LoadPull Simulation下可以看到该实例，如图4．3所示。该方法

的思想是输入功率确定的情况下，在Smith圆图上确定一个圆形的扫描范围，对

该范围内均匀分布的负载点进行扫描，将扫描负载点后得到的数据，如输出功率、

效率及增益等值分别按照相等的数值连成不同半径的圆。然后根据输出功率、效

率、增益等的具体要求，在圆图上选择满足要求的点的阻抗就可以了。该方法的

缺点是在进行负载扫描时，输入功率是必须确定的。而在实际工作中，Doherty

功放的输入却往往是变化的。为了改善这个不足，可以通过自己编写程序，使得

Smith圆图随输入功率而变化。

口二
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■陬·嗍
■咖喇

图44主功放单管LoadPull仿真结果

对于主功放，要求其在功率回退到口dB时效率最高，因此，选择图4—4中的

ZD优点的阻抗作为输出阻抗，经阻抗变换线变换到50欧姆。当只有主功放工作时，

主功放处于高阻状态，应尽量提高效率，反映到管子根部即图4—4中的乙甜点，

此时功率回退，效率达最高；当峰值功放打开，Dohcrty功放饱和输出时，主功

放处于低阻状态，反映到管子根部即图44中的Z知点，此时主功放不能达最大

输出功率，不足部分由峰值功放来代替。

图4．5主功放单管仿真原理图
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图4．7主功放单管高低阻抗下效率、增益仿真结果的对比

理论上讲，功率回退后饱和点的效率应当是高于不回退的饱和效率的，但由

于模型的非理想性，仿真得到的饱和效率是低于不回退时的饱和效率的；同理，

回退时增益也未达到提高3dB的效果。

4．3．2峰值功放管的仿真

峰值功放管进行LoadPull仿真，得到的结果见图4．10．

一t±-------I叵日

图4_8峰值功放管Load_Pull仿真结果
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因为峰值功放的主要智能是在信号峰值到来时打开，平时是处于不工作状态。

所以峰值功放的匹配点要选则输出功率尽可能大的阻抗，即图4-8中的乙点。

回印毗
图4-9峰值功放单管仿真原理图
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图4．10峰值功放管单管仿真结果

载波、峰值功放管的输入阻抗参照器件资料手册中给出的值，分别为ZMs、

Zps，输出阻抗按上面确定值z^坳、历卿，偏置电路也采用Demo板中推荐的电路。

用阶梯微带线匹配法将上述阻抗匹配到50欧姆。具体匹配电路参照器件资料中给

出的拓扑结构，然后再进行多次、调试、优化，直到单管性能按照各自要求达到

最优。

4．4 A-Doherty功放合路后的仿真

完成单管的仿真后，即可将电路综合起来，进行整体A．Doherty功放电路的

仿真。仿真电路图见图4．1 l所示。
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图4．1 1 A-Doherty功放电路仿真原理图

将电路连接完成之后，保持主、峰值功放管的输入输出匹配电路、偏置网络

不再改动，按以下步骤进行调试：

1．调整输入端功率分配比。通过调节两个支路上的n衰值来实现，已达到

前面“不等功率输入"中讲到提高效率的效果。

2．调整主、峰值功放管输出端50欧姆微带线线长。调节主功放输出端50

欧姆线长是用于调整主功放高阻状态下的效率，见图“，功放在由低阻状态转
入高阻状态后，反映到管子根部的阻抗将在较粗的那个圆上的任意一点，通过调

整主功放输出端50欧姆线长，阻抗将在较粗圆上旋转，直到达到图4_4中的‰
点，此时效率达最大：调整峰值功放输出端50欧姆线长是使峰值功放没有打开时，

从合路点看向峰值功放的阻抗尽量大，这样可以避免主功放输出的功率倒灌入峰

值功放，提高效率；

3．调整主、峰值功放管输入端50欧姆微带线的线长。调整主、峰值功放管

输入端的50欧姆线长以对齐两支路的相位，对提高饱和输出功率和效率都十分重

要。

4．调整主、峰值功放栅压、漏压进行调试。调整栅压，尤其是峰值功放管栅

压，可以在饱和输出功率和效率之间寻找一个均衡。

经过多次调试、不断优化，最终得到的仿真结果如图4-15、4-16所示。
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第四章A—Doherty功放的ADS仿真

图4-12传统对称Dohetty功放ADS仿真结果

I气lout

图4．13采用功分比为4．0dB的电桥获得的

不等输入功率类型A．Doherty功放的ADS仿真结果

图4．14峰值功放管漏压设为32V时，Doherty功放的ADS仿真结果

传统对称Dohcrty功放的仿真结果
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图4-15 A-Dohcrty与传统对称Doherty功放漏极效率的对比
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图4-16 A-Doherty与传统对称Dohcrty功放饱和输出功率的对比



第五章A Doh哪功放的实现及测遣

第五章A-Ooherty功放的实现及测量

5 1 A-Doherty功放的实现

第4章中的仿真中我们看到，采用“不等输入功率”作为推动实现A-Doherty

功放结构在效率以及饱和输出功率方面，都显示了其优越性。为了验证该形式

A-Dohcrty功放的实际性能，我们加工出该结构的Dohecty功放单板，见图5-1。

按照第4章中所描述的调试步骤，对A-I)oh∞'ty功放单板加以调试、优化，使其

性能达到最优，并测量其性能。

图5-1 A—Dohen7功放单板实物图
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5 2 A-Doherty功放的测量结果

5-2A-Dohcny功放单板测试方框图

5-3 A．Dohcny功放单板的测试环境

整个测试环境如图5-3所示，该测试平台由以下仪器组成：信号源(一台)，

矢量网络分析仪(一台)，超宽带功率放大器(一台．用于作为推动级使用)，直

流电源(两台)，功率计(一台)，大功率衰减器(一台)，频谱分析仪(一台)电

脑(一台，用于控制)，另外还有DPD校正系统模块(图中未显示)。在该测试平

台下，对多次调试、优化后的A．Dobcrty功放单板的性能进行测试，把测得的结

果与对称Doherty功放进行对比分析。



第五章A-Doherty功放的实现及测量

5．2．1增益测试曲线
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图5-4 A·Doherty与传统对称Dohcrvy功放AM-AM测试曲线的对比

从图5_4可以看出，与理论分析相一致，A．Dohcrty功放的饱和输出功率

要大于传统的对称Doherby功放，该例中A-Dohcrty功放单板的饱和输出功率

为56．2dBm。此外，由增益曲线可以看出，在峰值功放即将打开时，即功放

输出50dBm左右，A-Dohcrty功放中载波功放的饱和程度要大于传统对称

Dohcrt、y功放，这也是A—Dohcny功放效率高于传统对称Dohcrty功放的原因

之一。因为A-Doherty功放采用5dB功分电桥，所以增益要低2个dB左右。

Tested刖蚺PM

。

一 i
． i ●aHR甜一同Ⅵ
1～ _AoHLAM例

飞k
◇～

1

。、。
、． L
、

o蛔t珥w吼匿川

图5—5 A-Doherty与传统对称Doher哆功放AM-PM测试曲线的对比
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由图5．5可见，由于A-Doh时y功放在峰值功放即将开始工作时，载波功放的

饱和程度较深，得到了较高的效率，同时由于由于主功放较深的饱和，使得失真

较为严重，图5-4中两类功放的AM-PM测试曲线验证了这一点，这也是影响

A-Doherty功放线性的重要原因。

5．2．2漏极效率测试曲线

Output Power Back 0仟／dB

图5．5 A-Doherty与传统对称Doherty功放相同功率回退下漏极效率测试曲线的对比

可以看到，与第3章理论分析相一致，在功率回退较小时(该测试结果为5dB

以内)，传统对称Doherty功放的效率高于A-Dohcr哆：功率回退大于一定值后(该

测试结果为5dB)，A．Doherty功放的效率要高于传统对称Dohcrty功放的效率。

在饱和功率回退7．4dB处，A-Doherty功放的效率高于传统对称Dohert7功放效

率5个百分点；回退9dB时，A。Dohcrty功放效率提高9个百分点；回退10dB时，

效率提升了10个百分点。

电扩、》ocDI。器山Do母．JD^'嗄



第五章A—Doherty功放的实现及铡量

5．2．3 ACPR测量结果

表5-1饱和功率回退。7．4dB时，A-Doherty与

传统对称Doherty功放测得ACPR的对比

＼
+10ⅧZ +5MHz -5MHz ．10MHz

A-DHT测量结果 A．DHT测量结果 A．DHT测量结果 A．DHT测量结果

DHT测量结果 DHT测量结果 DHT测量结果 DHT测量结果

2110 -46．2dBc ．33．5dBe ．33．8clBc _46．8dBC

～【Hz -47．8dBc ．35．4dBc ．35．8dBc -47．4dBc

2140 一47．1dBc ．35．4dBc ．35．6dBe 一47．0dBc

MHz -48．9dBc ．35．7dBc ．35．3dBc 一48．2dBe

2170 _48．3dBc -37．2dBe ．37．8(1Bc _49．4dBC

MHz _49．5dBC ．38．3dBc ．39．0‘lBC -49．9dBe

表5-2饱和功率回退-7．4dB时，A-Doherty与传统对称Doherty

功放经过DPD校正后测得ACPR的对比

＼
+10MHz +5MHZ -5MHZ ．10MHZ

A．DHT测量结果 A-DHT测量结果 A．DHT测量结果 A．DHT测量结果

DHT测量结果 DHT测量结果 DHT测量结果 DHT测量结果

2110 ．64．8dBc ．58．3dBe ．58．5dBe ．65．0dBe

MHZ ．65．9dBC ．60．3dBe ．61．0(U3c -66．1dBc

2140 -66．9dBe ．59．2dBc ．59．9dBc _67．2dBc

M也 -68．2dBc -61．9d13c -62．4dBc ．68．4dBe

2170 ．68．8dBc -60．2dBc -60．8dBc -68．3dBc

MHz ．70．2dBc ．61．8dBc -62．OdBc ．70．0dBc

从上面两个表格中可以看出，在相同功率回退下，A．Doherty功放的线性要稍

差于传统对称Doherty功放，但是经过DPD校正之后，完全可以满足协议要求的

--45dBc的要求。
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第六章结论及展望

本文开篇介绍了功率放大器在整个无线通信系统中所处的位置及其地位，其

重要性决定其成为众多射频工程师关注的焦点。在功放众多指标中，输出功率、

效率和线性是工程师设计过程中最为关注的，也是最令工程师棘手的问题。因为

效率的提升和线性的改善在一定程度上是相互矛盾的，提高效率线性变差，或者

反之，因此往往令工程师们顾此失彼。本文第一章中简要介绍了几种提高功放效

率的技术，包括Kahn包络分离和恢复技术、包络跟踪(Envelop Trans)技术、

LINC技术以及Dohcrty功放技术等。其中，用Dohcrty功放技术提高效率、结合

数字预失真(DPD)校正技术提高线性的模式，近乎成为当前业界各大通信设备

制造商功放技术的典范。

本论文即以Dohcrty功放技术为出发点，经过对传统对称Dohcrty功放技术

的充分研究，提出了该技术中存在的两点不足，即低效率和低饱和输出功率。而

这两点不足对整个Dohcrty功放的输出功率、效率以及线性均产生了不同程度的

影响。因此，很有必要加以改进。作者在文中提到了4种改进方案，结合实习单

位的具体需求，作者将4种方案中的两种结合起来，组成了一种新型的A．Dohcrty

功放结构。

根据实测结果，该类型A．Dohcrty功放结构满足设计指标，且拥有良好的性

能，在线性没有明显恶化的情况下，较大幅度的提高了功放效率，在功率回退同

时达5．0dB时，A．Dohcrty功放与传统对称Dohcrty功放获得相同的效率，功率回

退大于5．0dB后，A．Dohcrty功放的效率要高于传统对称Doherty功放，例如同时

回退10．0dB时，前者效率要高于后者10个百分点!此外，A-Dohcrty功放还提高

了饱和输出功率，该例中提高了1．1dBm，这对线性的改善也起到了一定作用。

当然，该结构A-Dohert3,功放也存在着一定的缺点，例如由于峰值功放打开

时，载波功放的饱和会引起整个功放线性的恶化，以及由于增大了功分器的功分

比，使得整体增益降低等，还有待进一步完善。

该研究成果得到了华为公司的充分肯定。在全球范围内大力提倡“节能、环

保，创建绿色基站一的背景下，此种类型A-Dohcrty功放拥有明显的竞争优势，

很有可能成为未来功放设计技术的发展趋势。



致谢

致谢

首先向我的导师王锡良副教授致以崇高的敬意和衷心的感谢!导师严谨的治

学风范、严于律己、宽与待人的作风使我深受裨益，是我的精神财富。在这三年

的求学中，王老师在学习、科研和生活上给予很多有益帮助，提供了优良的科研

环境和宽松的工作氛围，为我作了大量的工作，在此表示衷心感谢和美好的祝福。

感谢华为公司各位领导和同事的指导和建议。是他们耐心的帮助让我在新的

环境里能够快速茁壮的成长，很快适应了公司的氛围，融入到这个充满温馨的大

家庭中。

感谢倪涛博士、索海雷同学，他们在我的工作和日常生活中对我帮助甚大，

在作课题的过程中他们给与了我无私的帮助，在此衷心地祝愿他们学有所成，前

程似锦。

感谢与我同师的王晓会、董利芳同学，在课题实现以及求学过程中他们给予

了我莫大的帮助!

感谢许许多多曾经至亲和曾经认识的朋友，是他们同样的关怀，同样的爱护，

给我以勇气、自信和力量．

最后衷心感谢评阅本论文的各位专家，感谢他们付出的辛勤劳动1

57



电子科技大学硕士学位论文

参考文献

【l】张平等编着．WCDMA移动通信系统．北京：人民邮电出版社，2004年，55．59

【2】张玉兴赵宏飞译，Andrd Grebermikov著，射频与微波功率放大器设计．北京：电子工业出

版社，2007年，60_62

【3】罗凌，焦元嫒，陆冰等．第三代移动通信技术与业务．北京：人民邮电出版社，2007年，33．37

【4】张玉兴编着．射频模拟电路．北京：电子工业出版社，2003年，42-46

【5】郑新，赵玉洁，刘永宁，潘厚忠等译．微波固态电路设计．北京：电子工业出版社，2006

年，23．25

【6】陈邦嫒编著．射频通信电路．北京：科学出版社，2002年，442粕7

【7】L．1LKahn,Single Sideband Transmission by Envelope Eilmination and Restoration,Proc．I

RE，v01．40,July 1 952,pp．803—806

[8】FH．Raab，High Effidenc)，Amplification Techniques．IEEE Circuit and Systems J．,voL7．dee．1975，

pp3-11

【9】H．L．Krauss，C．W．Bostian,and F．H．Raab，Solid State Radio Engineering，New York：Wiley,1 980。

pp．54-59

【10]FH．Raab and DJ．Rupp，Class-S High-Effieianey Ampiltude Modulator,RF Design,v01．17，may．

1994，pp3-1l

[I I】G．1iannigton,E-EChcn,P．M．Asbeek,etal．High-Effieeney PowerA mplifiers Using Dynamic

Power-Supply Voltage For CDMA Applications，IEEE Tram．Microwave Theory Teeh．，

v01．MT'F-47，吨1999，即．1471-1476
【1 2】GHannigton,E-EChen,V．Radisic，T．Itoh,eta／．Microwave Power Amplifier Eficiency

Improvement witll a 1 0MHz HBT DC-DC Converter,1 998 IEEE MTT-S Int．Microwave

Syrup．Dig．,pp：3 1 3-3 1 6

【13】M．Ranjan,K．H．Koo，rxHannigton,etal．Microwave Power Amplifiers谢th Digitaly-Controled

Power-Supply Voltage for High Eficency and High linearity,2000 IEEE M'／T-S hat Microwave

Symp．Dig．，Vo l,pp．89-92

【14】H．alire魄High Power outphasing Modulation,Proc．IRE,V0123,Nov．1935,pp．1370-1392，

【l 5】D．C．Cox，Linear Amplification with Nonlinear Components，IEEE Tram．Commun．，v01．C



参考文献

OM-22，Dec．1974，pp．1942—1945

【16】F．H．Raab，Average Efficiency of Outphasing Power-Amplifier Systems，IEEE Tram．Coin

mun．，v01．COM-33，Oct．1985,pp．1094-1099

【l7】W．H．DohertT,A New High Efficiency Amplifier for Moudulated Waves，Proc．IRE，v01．
24．Sept．1 936,pp．1 1 63-1 1 82

f 1 8】Steve C．Cripps，RF Power Amplifiers for Wireless Communications，Artech House,ING．2006，

PP．236-250

【19】Youngoo Yang，Jeonghyeon Cha,Bumjae Shin,and Bum_man Kim．A Fully Matched N-Way

Doherty Amplifier With Opth-med Linearity．IEEE Tram．Microwave Theory Tech．，v01．5 1，

No．3，Mar．2003,pp．986—993

【20】贾建华，江一奇．Doherty功率放大器研究与设计，元器件与应用．2006，24-26

【21】耿知，郭伟．线性化Doherty王JJ率放大器设计，信息技术．2007年，45-50

[22】JangheOll K斌Jeonghyeon Cha，Ildu硒玛and Bumman飚nl'Optimum Operation of

Asymmetrical-Cells-BasedLinear Doherty Power Amplifiers-----Uneven Power Drive and
Power Matching,IEEE Tram．Microwave Theory Teeh．，v01．53，No．5，心
2005，PP．1802-1809

【23】Takashi Yamamoto，Takaya K．itahara and Shigeru Hiura,50％Drain Efficiency Doherty

Amplifier with optimized Power Range for W-CDMA Signal，Microwave Symposium,2007．

IEEE MTI"-S International，PP．1263-1 266

[24】Jae-Gon Ghira,Kyoung-Joon Cho·，Jong-Heon Kim and Shawn P．Stapleton．A High Gain

Doherty Amplifier Using Embedded Drivers，IEEE MTT·S 2006，PP．1 838·1 841

【25】Ulrich LRohde and David PNewkirL无线应用射频微波电路设计．北京．电子工业出版社．2004

年，751．754

【26】Rowans Gilmore，Les Besser．现代无线系统射频电路实用设计卷1，有源电路与系统．北京：

电子工业出版社．2006年，156．161

【27】汪小路、赵为粮、李红组．一种基于Agilerl／ADS的功率放大器输出匹配新方法。重庆工商

大学学报第23卷第1期2006年2月，76．80

59



电子科技大学硕士学位论文

攻读硕士期间取得的研究成果

[1]Jiabin Yin，Xiliang Wang，Tao Nilnvestigation and Implementation ofTwo Ways

Asymmetrical Dohcrty Amplifier．2008 China-Japan·Korea Post Graduate

Research Conference on Eleetronics&Communications



附录

附录

MRF6S21140LDMOS管主要指标性能

Freescale Semlconductor
Technical Data

RF Power Field E仟ect Transistors
N·ChanneI Enhancement-Mode LateraJ MOSF盯s
Deslg．ea'口rW-CDMAbase啦,atmlnal麓lmaUorwwl出trequenek皓from2110
tO 21 70 MHz．Suttabte for TDMA．CDMA and muItiGarrier ampllher applioa．

rion8．To be Used jn Class AB fo r PCN．PC8／ce¨ular radl0 and WLL

appI删on&
·Typical 2·carrier W-CDMA Perfonnanoe：VDD。28 V拈．Ioo 5
1200m八‰=30 Watts Avg．．FdI Freauermy BanO，Channe4Band删lh=3。84 MHz．PealVAvg，=8。5 dB@0．01％Probably∞CcDF．
PoworG哥n一15．5 dB
Dram Emcmnw一27，8％
IM3@1 O Mhz Offset一．37 dBc@3．84 MHz Ch帅neI Band棚clth
^0PR@5 MHz Offset一-41 dB。@3．8五M卜tz Charmel Bandwidth

·C匐oable of Handlmg 1o：1 V洲．@28 Vdo．2140 MHz．140 Walts CW
Output Power

Charactenzed WIth 8er．明EouNal酣Large．8ig憾I h晖—d帅oe P啪te俘
internally Mamhed．Controlled O．fo(Ease of U蛐

QuailedUpto aMmomumof32VoDI堆le“岫
Integrated三SD Protect]on

Lower The丌。rlaI Remslanoe Package

Designed for Lower Memory芒肯ea墨拍d Wide ing瞻l内nea嘴Bandwk蚰
ApolicatlorlB

Low Gold PlaUng Thk，l口w}雒on Leads．4Ch。N口n一．
InTapeand Reel．R3 Suffix=250Un咯per56mrrLl3嘶R●一．

Table 1．Mmdmum RattHle

MRF6S21140H
R跳Z1忽005

‰；“g 毒pI|boI Value, Unh

Dreun‘S∞r∞Ⅵ疵叼● V：珞摹 ·O．5·∞ Vde

Ga∞-Sours,vo,'u雩e V∞ ·0．5．·12 Vdc

Total∞vIc．D∞·p血m@Tc=2PO Po 5∞ W
D_出‘bm25。C 2．9 ■m
S蛔忸g●T0n甲-咖r●Range k ．e5to·'∞ oC

oP口删·“g^-ncb口n T哪Uure TJ 踟 oC

CWopW瞳∞ G'W 140 W

1■bI●Z Th●m-I Ch●n峙■科叫∞

Ch●删■一●th Symbol 讷I¨fla U矾

Th●nn|l Re弛mnce J岫硼to C哪 凡∞ 气删
Case Tempefeture 800C．140 WGW O．35

‰丽口㈣∞75吒∞W洲 0∞

1．U1_rF cIdcuiator唧I曲b破垃蛔f曲D-譬盘_墨薯k盘删g*lsct k日bfSa知__一^喇b-bm S口lh柚—C—cL--Dn to-瞄●一
theM俳c碰cLII．黼byH“，uct2．Fie#ortoANl955fD刀Mm碍，M·酗u啊m_膏M—h舅bI訇y．，舻月眦^啊曲II靠∞臼蜘宣吐照堂匣色簋量蕾k工奠n吐s阳
DⅫm№咖，A喇·洲∞Nome·ANl9r-MS

oFnmc_S-m∞憎■甜I啦跚^nfI；帕’—-吼
●____-____I●__●●_●_-I_●-●-_●●___●一m J__●__I-●_-●_--●___●I-_●__●-__●l●-●●●____-_-_-●●I●-●●_-_-____●●

6l

●

●

●●

●●

●●



电子科技大学硕士学位论文

”

宣16
罩

耄，5
E

蚩，·
善
13

TY纠CAL CHARACTE只lSllC8

Ⅵ
voo二刍豫屯．∞品f^於 nD

I∞一12I)0m^2-C,mmrW．CDU,k
＼

10毗C町哪s越锄4 3．84眦油m 刚舶n^赢、 G_p●■帅：85岫@0．01'．Rd曲●■“瑚Fl
这 ／。

IRL

，

专≥∑ 、、_一 蜩
—

／

i、-一
^萍R

越

：兰
雹要耋

为 拿誉
一复

-∞

_啊

-44

姗撕翻∞ 21盈 2140 2t60 2180应m 2220

L FREOUEN甜"协

Rgum 3．2·Carder W-ODMA Broadband Purformanoe@‰=∞Watte Ay口．

＼ ，。．t、-
》< 一 I Y． 尬
／：⋯：～^。M。． ．一。 、 G-一／b”0-一赫、nzA．‘2”-C=⋯．e,W-C”DUA,一10嘲2C聃rSm盘rG．3．84‘●№西mI

RL一日．n口取，啊‘Ll ∞印wy‘≮胁蛐 Y，C∞F皇> ／

＼ ，
曲一

■L ＼ ／、l 牖

t

1勰巾^

蠢峪嗽

‰c麓Ⅶc
_：21葛蛆乜位：2145■乜

10 1∞

P-a啊丌加嘲田州盯嘲时
嘲mtTw口-Tone Pw竹油洲

Ou肇啦Power

V∞：劲V出ll⋯l l I I|lI
¨，，1，‘u-．'o一91．E山． 』⋯-⋯～‘‘ ‘-。u■■1‘
Two-Tone M∞l蛹 n吣．IOMHzTone如∞叼 l

‘

嚼b=6∞吨 l枷-nI ’、、、
／
■’

-r

- ， l／．．一
／

J一一； ：r／‘n r二>
L● f

J

∥
三 一，： 、 15∞mA
／一 ＼I l J
／

X ／
12 Ⅺ—嘎∥ ／ 蜘融

。／ 丫
1 10 100

Pm-翻胴rr I雕)WER(wxl"rsl PEP
FI"0．Third Order Intermodulation蹦—_峙明

V●nu●Output Power

苕i∞o．1丕)|l邕Jn生一，至

2

5

矗

T

—

o

一

{—．．。，．．．．—．．．．．．．．．—．．L—苦一￡do、，I(笛叠呈一

船

舶

舭

∞

船

郇

仔

一胃一z-ac誊2．于

啦

茜

辔

{

由

毒

国

书

田
蓄罩弓巨op∞石舌Ilvlnoo趸山塞

Eua￡o口正H上．宝一

一T



附录

复葛

耄∞

藿銮
乎∞

弘
岩10
芷

：5

著o

T作ICAL CHARACTERISTICS

v∞：iv《i0：。1,10W’cPEP“南。． 00m^
知口-To旧H∞蚶舯鞠墨．C锄阿F|e单《 ‘：2140d'lz I，

J

I I ／二
f、

3m Drd酐

l J I ／， 、
tth Order —／ ／ ＼

，

lII ?‘
一71hO『岫

⋯

f
I 埘．
／

r硼=37-1日嘶n啊W＼ ，f
7‘I

一-1帕- 52d
Bmn曩l 5W' ．／ J≯ —— ‘_一
--：t4； J_一 ^巴删

／乡f
—r
／ V^“ ：’且、 ’＆-l一 ^；1： ●∞In^

／ P—uL-*d CW,5～赫哪，，咐。《口Il
／

cI唧时Frq删rIc，：2140UHz

" 1 10 椭 32 114 舶 朝 柏 艟 -

'PAO-TONE sm,Clm r皤∞

Fic．r．7．Intermodulation Distortion Produete

v●r-‘10 Tone Spacing

拿' 10 100

P甜a胛1rrPO怔r．Rfw,T嘟AVG．

开g叭9．2-Carrier W·CDMA ACPR．1143，
Pdwer Gain and Drain E拜i=ianey

vllqrs岫Output Power

1矗

17

'3

12

PI,婚PUT FOWB{删
R，叭8．P“¨CW Output Power v_rsMI

input Power

‰：2BVdc ．朝·C俊
ll

钿，1∞口瞅 Il⋯ ＼巧·C
f=21柚-lHZ

；烛
l ’85。C

l Tc：-30"C

f1|

I l；}喾。c 忻 1I ’1 I，_ G∞

I { ：}≤。c ， 、‘1 7f l。¨ ／j州l

I i髟 r、

＼＼1 }；

．—p弧 f
j

1 佃 1∞

F码岍10．Po_eer Gain ond Drain Efflolenoy
V●r●u●CW outpm Power

1．i

'■。 —一

。—N介 ＼I ‘、 。i＼ 、 卜
7 ；、

、

{． y j 2r3．
、 《V

X
1

＼
1

，|I
2

．v＼|16V

Ii 、

，∞ { }烈
●1№ D’ 惶V

f }
∞‘·‘”
fc 2140“I'tz

0 蛐t00 150 200 缅
Po．am—rrPOWERM^r啊CW

Figure 11．Power Gain ver．,llu-Output Power

辐耵钳转并骆驼钔钳聃蛆

冒曼EⅢ墨o‘I宝llnojk

m

珊

瑚

枷

棚

埘—笛2，石FE口J-∞石墨一!r_I己呈—∞_L兰10置

芽一卜笙■ok。∞．．《芷a

6f

田

∞

柚

∞

哿

∞

0

竹

任

¨

饵

坦

"

m

●

—田2

z鼋o￡莹o_d

I口


	封面
	文摘
	英文文摘
	声明
	第一章绪论
	1.1功率放大器概述
	1.2功率放大器主要技术指标
	1.2.1功率放大器的工作频率范围
	1.2.2功率放大器的增益
	1.2.3功率放大器的增益平坦度
	1.2.4功率放大器的线性
	1.2.5功率放大器的效率
	1.2.6功率放大器的饱和输出功率

	1.3功率放大器的工作状态分类
	1.3.1 A类功率放大器
	1.3.2 B类功率放大器
	1.3.3 AB类功率放大器
	1.3.4 C类功率放大器

	1.4提高功放效率的几种技术
	1.4.1 Kahn包络分离和恢复技术
	1.4.2包络跟踪(ET)技术
	1.4.3 LINC技术

	1.5 Doherty功放的历史和现状
	1.5.1 Doherty功率放大器的历史
	1.5.2 Doherty功率放大器的现状

	1.6本论文的选题

	第二章传统对称Doherty功放的基本理论
	2.1有源负载牵引理论
	2.2 Doherty功放效率公式的推导
	2.3传统对称Doherty功放的电路结构
	2.4传统对称Doherty功放的工作原理
	2.5传统对称Doherty功放的改进
	2.6小结

	第三章A-Doherty功放的基本理论
	3.1传统对称Doherty功放存在的缺陷。
	3.2 A-Doherty功放的基本理论及几种实现方式
	3.2.1 A-Doherty功放的基本理论
	3.2.2 A-Doherty功放的几种实现方式

	3.3小结

	第四章A-Doherty功放的ADS仿真
	4.1 A-Doherty功放设计指标
	4.2 A-Doherty功放器件的选择
	4.2.1功放管的选择
	4.2.2功分器的选择
	4.2.3板材的确定

	4.3功放单管的仿真
	4.3.1主功放单管的仿真
	4.3.2峰值功放管的仿真

	4.4 A-Doherty功放合路后的仿针

	第五章A-Doherty功放的实现及测量
	5.1 A-Doherty功放的实现
	5.2 A-Doherty功放的测量结果
	5.2.1增益测试曲线
	5.2.2漏极效率测试曲线
	5.2.3 ACPR测量结果


	第六章结论及展望
	致谢
	参考文献
	攻读硕士期间取得的研究成果
	附录



